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摘要　综述了杂质对蛋白质晶体生长影响研究领域的进展情况 , 对可能的杂质来源以及杂质对

结晶过程的影响进行了介绍 ,重点介绍了和结晶蛋白质分子结构相似的杂质分子的影响 , 包括晶
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　　作为生物学、医学、生物技术以及其他有关生物大

分子新应用领域的重要组成部分———蛋白分子的三维

结构———能够在原子水平上揭示蛋白质作用机制。而

蛋白质结晶是通过 X射线晶体学进行结构分析的第一

步 , 目前虽然 X射线源、数据的采集和分析方法、分子

表达系统都得到了很快的发展 , 但结构解析的速度仍

远落后于可用于研究的新分子的产生速度 , 结构分析

最大的障碍在于高质量晶体的获得 , 因此蛋白质晶体

的“质量”或结晶性是一种非常重要的性质 [ 1～3 ]。结晶

的成功与否很大程度上取决于蛋白质的纯度 , 同时 ,

蛋白溶液的纯度也是显著影响晶体和衍射质量的重要

因素之一 [ 4, 5 ]。与无机晶体生长溶液相比 , 即使在被认

为高纯度的蛋白质晶体生长溶液中 , 仍含有大量的

杂质 [ 6 ]。

　　在结晶蛋白溶液中存在的杂质主要有两类 : 小分

子和大分子杂质。小分子杂质主要来源于缓冲盐溶液

和沉淀剂 ; 大分子杂质来源复杂 , 种类繁多 , 包括结构

上相关的遗传变异体、翻译后修饰产生的遗传变异体

(如去糖基化和脱酰胺作用后的产物 )、同分异构体、部

分变性的蛋白质和二聚蛋白分子等 ; 以及结构上不相

关的蛋白 [ 7 ]。

　　虽然大多数杂质均可以通过常规的纯化手段除去

或者在结晶过程中被生长着的固相排斥在外 , 从而对

晶相产物起到纯化作用 [ 8 ]
, 但是对于与结晶蛋白分子

结构相关的杂质分子而言 , 由于其结构和物理性质与

结晶蛋白分子相似 , 加之目前纯化技术的限制 , 它们

的分离非常困难 [ 9 ]
, 使得这类杂质分子成为影响蛋白

质晶体完整性的主要杂质之一 [ 10, 11 ]。杂质吸附在固相

表面或者结合进入其中 , 必然会对晶体生长产生显著

影响 , 这也是晶体实验重复性差的重要原因 [ 7, 12～21 ]。

由于晶体生长过程中杂质存在的不可避免性 , 从而寻

求杂质存在情况下晶体生长的优化措施成为蛋白质晶

体生长研究中的核心问题之一 , 因此理解杂质是如何

影响晶体的形态、质量和生长动力学 ,特别是如何弱化

杂质效应对于措施的形成是十分必要的。

　　目前 , 就结构类似杂质存在情况下的蛋白质结晶

过程开展了大量的研究。结果表明 , 杂质的影响是多

方面的 , 包括晶体成核、生长形态、生长动力学及质量

等。研究中常采用溶菌酶 (HEWL)作为模型蛋白 [ 22, 23 ]
,

(去 )铁蛋白、胰岛素等也偶尔被用作模型蛋白 [ 24, 25 ]。

科学研究是一个从宏观到微观循序渐进的过程 , 为便

于较全面和系统地介绍该领域的研究内容和最新进

展 , 本文也将从宏观———亚微观———微观角度综述杂

质对蛋白质晶体影响的研究。

1　宏观水平上杂质的影响

　　此类研究主要涵盖了晶体数目、生长形态、面生长
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速度、晶体质量及杂质在晶体中的重新分配等方面。

研究结果对于理解杂质的作用机制以及提高晶体质量

有一定的指导意义。

1. 1　晶体数目

　　对晶体数目的研究 , 主要是围绕杂质对晶体成核

的影响开展的。实验结果表明 , 将结构相近的杂质加

入到 HEWL晶体生长溶液中 , 杂质显著抑制了 HEWL

晶体的成核 , 从而降低了最终晶体数量 [ 2, 9, 16, 18, 26 ]。但

不同蛋白质的情况不尽相同 , 对去铁铁蛋白晶体而言 ,

其三聚体的存在促进了晶体的成核 , 使得最终生长出

的晶体的数目增加 [ 27 ]。

1. 2　生长形态

　　当杂质和基体材料的结构相近时 , 生长过程中晶

体表面分子识别过程将发生改变。由于不同晶面的结

合能不同 , 与杂质的作用也将发生变化 , 导致晶体生

长形态的改变或对称性的降低。如 , 以火鸡卵白溶菌

酶 ( TEWL)和 HEWL互相作为杂质的体系 , HEWL作

为杂质时引起了 TEWL晶体沿 c轴的缩短 [ 16, 18, 19 ]
; 而

TEWL作为杂质时 HEWL晶体均沿 c轴延长 [ 2, 18 ]。这

种晶体形态学上的变化可能是由于 HEWL和 TEWL分

子沿四方 HEWL晶体 [ 110 ]方向结构上的差异引起

的 [ 2 ]。而杂质的浓度决定了变短 /长的效应。当蛋白溶

液的浓度较低时 , 晶体长宽比没有实质上变化 ; 而当

溶液的浓度较高时 , 晶体长宽比随着杂质浓度的增加

而显著增加或下降。

1. 3　面生长速度

　　杂质对晶面生长速度有很大的影响 , 但不同面生

长速度所受的影响程度不尽相同 [ 20 ]。同一杂质对不同

晶型的晶面生长速度的影响也不相同。如 , 以嫁接了

罗丹明的 HEWL分子作为杂质的 HEWL生长体系中 ,

杂质分子会显著降低四方晶型 HEWL晶体的面生长速

度 , 且 {101}面比 {110}面更易受影响 ; 而对单斜晶型

的 HEWL晶体却不明显 [ 9 ]。本研究组采用高分辨率的

相差显微镜研究了四方 HEWL晶体 {110}面和 { 101 }

面生长速度随上述杂质 (为简明起见 , 下文统一采用

F2溶菌酶表示 )浓度的变化情况 , 我们的结果显示 , 杂

质对 {110}面的影响大于 { 101 }面 , 结果如图 1所示。

与上述结果不同 [ 9 ]
, 我们推测可能是由于实验中杂质

浓度较小的原因造成的 , 结合 Kubota—Mullin模型 [ 28 ]

做出了定量解释 , 即 , 对于 {110}面 , 相对晶面生长速

度渐渐趋于 0, 属于λ等于 1的情况 , 拟合得到的λ和

K (其中 λ为比例因子 , K为 Langmuir常数 )分别为

1. 18和 0. 00452nM
21

; 对于 {101}面 , 相对晶面生长速

度随着杂质浓度的增加 , 线性下降 , 属于λ大于 1的

情况 , 对上述杂质来说 , 更容易吸附在 {110}面 ( K值

较大 ) , 但其对 { 110}面生长速度的抑制效果较弱 (λ

值较小 )。杂质浓度较低时 , 杂质优先吸附在 {110}面 ,

从而对 {110}面生长速度的影响显著于 {101}面。随着

杂质浓度的增加 , {101}面吸附的杂质的量增加 , 从而

对 {101}面生长速度的影响显著于 {110}面。

图 1　溶菌酶晶体 { 110}面和 { 101}面生长速度

随杂质 F2溶菌酶浓度的变化

Fig. 1　Growth rates of the lysozyme crysta l {110} face

and { 101} face a s a function of F2lysozym e

concen tra tion in solution

1. 4　晶体质量

　　蛋白质晶体中大量杂质的结合会显著降低晶体质

量 , 引起位错和裂缝 , 形成孪晶、多晶以及无定形沉淀

和降低晶体的 Mosaicity和衍射分辨率 [ 5, 7, 16, 19, 29～31 ]。为

了获得高质量晶体 , 杂质对蛋白质晶体质量的影响近

来得到了研究人员的重视。此研究有助于获得高质量

的晶体 , 如 , 利用快速凝胶过滤蛋白液相色谱等方法

除杂后 , 规则形状晶体的比例增加 , 衍射数据和晶体

质量显著提高 [ 6, 14, 15, 18, 26, 27, 32 ]。此外 , 结构相近和不相

近的杂质 (比如 HEWL二聚体和卵转铁球蛋白 )均可导

致 HEWL晶体的摇摆曲线的全宽半峰 ( FWHM )值比纯

晶体的大。结构不相近的杂质主要对晶核有影响 , 对

于这类杂质 , 可以在其含杂质的溶液中使用纯籽晶而

得到质量较好的晶体 [ 12, 13 ]。而对于如何弱化结构相关

的杂质的负面影响 , 目前还没有有效的措施。

2　亚微观水平上杂质的影响

　　为了在更深层次上理解杂质对晶体的宏观影响 ,
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最近 10年来有关杂质对蛋白质晶体生长的研究主要

集中在亚微观层面上 , 研究人员采用 AFM和高级光学

显微技术对晶体表面形貌、台阶速率、缺陷及杂质分配

系数等进行了研究。Durbin等 [ 33, 34 ]在 1992年利用

AFM成功观察了四方 HEWL晶体表面 , 他们观察到二

维生长岛的成核———铺开———合并和螺旋位错。目前

AFM是原位研究蛋白质晶体表面形貌和生长动力学最

为常用的手段 , 其具有高分辨率、可原位观察的特点。

但也易扰动晶体 , 悬臂的影响很难消除。不易控制溶

液的温度和蒸发 , 观察区域相对较小。光学观察技术

是另一种发展潜力非常广阔的研究方法 , 其不会损坏

或干扰晶体表面 , 而且溶液的温度和蒸发很容易控制 ,

垂直方向的分辨率较高 (小于 1 nm ) , 是 AFM的一个

有力的补充。

2. 1　表面形貌

　　原位观察晶体表面形貌对于理解蛋白晶体生长过

程是必须的。这有助于根据表面形貌的变化推断出杂

质在生长过程中如何在表面吸附 , 以及哪些区域属于

杂质的富集区。同时从对不同晶型晶体所受影响的对

比分析还可以获得杂质分子与晶体分子相互作用的情

况。研究大都围绕模型蛋白 HEWL展开。

2. 1. 1　HEWL四方晶体 　蛋白质纯度不同会影响到

{110}面 2D生长岛的形貌。将高纯度 HEWL和商品化

的 HEWL (所含杂质主要是 18 kDa多肽链和 HEWL二

聚体 , 纯度 98. 5% ) [ 6 ]做对比。在高纯度 HEWL溶液

中 , 生长岛为具有尖头的棱镜形状 ; 商品化 HEWL溶

液中生长岛为圆形。生长岛形貌的变化还取决于质量

输运条件 , 在扩散输运条件下 , 商品化 HEWL生长出

的晶体表面生长岛的形状类似于高纯度 HEWL溶液中

的情形 [ 23 ]。在高纯度 HEWL溶液中人为添加一定浓度

的 HEWL二聚体作为杂质 ,研究发现杂质浓度较低时

{110}面没有明显变化 , 但浓度较高时台阶起毛 , 二维

成核增加 ; {101}面生长台阶非常粗糙 , 表面覆盖了大

量的小颗粒 , 杂质粒子随机吸附在平台 ( terrace)上而

不是优先吸附在特殊位点 , 如台阶 ( step )边缘上 [ 5, 35 ]。

杂质颗粒密度随二聚体的浓度增加而非线性增加 , 这

表明二聚体杂质并不仅仅以自身吸附上去 , 而是伴随

着一些反应的吸附 , 比如聚集 [ 35 ]。

2. 1. 2　HEWL正交晶体　Matsuzuki等 [ 36 ]研究了商品

化 HEWL中杂质 (主要是 18 kDa多肽链和 HEWL二聚

体 )对正交晶型 HEWL晶体表面形貌的影响。纯化过

的溶液中正交晶的 {110}面含有线状的台阶 , 未纯化

过的溶液中晶体表面绝大多数的线状的边缘变成不规

则的圆形。

2. 1. 3　HEWL三斜晶体 　由于不同晶型的晶体其表

面形貌受杂质的影响不尽相同 , 有研究工作从杂质与

晶体分子相互作用的角度出发分析了由于相互作用位

点的不同而造成生长情况的不同。如 Maurits等 [ 37 ]对

三斜晶 HEWL2硝酸盐晶体 {001}面研究发现由于商品

化 HEWL中杂质的约束台阶形状变成锯齿状。

2. 2　台阶生长速率

　　台阶生长速度的研究直接与晶体生长的微观动力

学挂钩 , 是获得有无杂质条件下生长动力学变化的最

直接的研究手段。

　　对四方 HEWL晶体 {101}面生长过程的研究表明 :

过饱和度较低时 , 生长不可避免地受到一些杂质分子

的影响 , 杂质分子强烈吸附在台阶间 (平台 )的晶体表

面上 , 阻碍台阶运动 , 有时甚至会导致生长停止 [ 29 ]
,随

着过饱和度增加 , 临界二维成核的半径减小和台阶能

够通过杂质颗粒间隙 , 导致台阶动力学系数的降低及

台阶速度、法向生长速度的超线性增加。当过饱和度较

高时生长过程由纯 HEWL的动力学决定 [ 22, 38 ]。对四方

HEWL晶体 {110}面的研究发现 , 随着杂质比如二聚

体浓度的增加 , 台阶速率下降 [ 21, 35 ]
, < 110 >方向的台

阶速率更易受杂质的影响。晶体的上下表面分别处于

对流和扩散质量输运条件下 , 商品化 HEWL溶液中扩

散质量输运条件下台阶的速度显著高于对流条件下的

速率 , 而高纯度溶液中 , 台阶速率并没有因为输运条

件的不同而发生变化 [ 23 ]。对流存在情况下抑制生长的

杂质向界面处的流动输运增强 , 降低了台阶生长速

度 [ 39, 40 ]。

　　研究人员进一步研究了杂质对 HEWL正交晶

{110}面的生长动力学的影响 , 由于杂质的存在 {110}

面沿 < 001 >和 < 001 >方向台阶前进的速度显著降低

( < 50% ) , 垂直于 c轴方向的速度也有相同程度的降

低。原因为 HEWL二聚体对台阶的约束效应。另外其

他种类的杂质吸附到扭折位点达到一定时间后也会降

低扭折形成速度从而降低台阶速度。沿 < 110 >和 <

110 >方向运动的台阶的不同响应可能是由于一些杂

质立体阻碍效应的不同。 < 110 > 方向台阶的速度没

有随着过饱和度的增加而增加 [ 36 ]。在四方 HEWL晶体

{101}面也出现过类似的台阶速度非单调性质 [ 21 ]。

2. 3　缺　陷

　　通过由杂质产生的晶体缺陷来研究晶体质量受到
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的影响逐渐成为此类研究的新兴的研究方向。在无机

材料研究中常采用的蚀刻图像法 , 可以很容易基于蚀

刻坑的形状和密度确定无机晶体中缺陷的类型。此法

直到 1993年才初步得以在蛋白质晶体的研究采用。

Monaco等采用光学显微镜研究了四方 HEWL晶体的

形貌和溶解动力学 [ 29 ]
, 并且在 {110}面第一次观察到

沿 [ 2110 ]方向延长的蚀刻坑 , 但由于分辨率的限制无

法确定蚀刻坑的形状和密度。最近 , Hondoh等 [ 41, 42 ]采

用一种新的固定技术———聚氨基甲酸酯覆盖的玻片来

防止蚀刻过程中晶体的脱落 , 使得 AFM得以在此类研

究中发挥重要的作用。晶体分别在高纯 HEWL溶液和

商品化 HEWL溶液中生长一定时间 ,然后升温蚀刻。

他们在 HEWL晶体 {110}面观察到三种类型的侵蚀坑 :

平底 ,“深”平底和尖端蚀坑。含杂质晶体的“深”平底

蚀刻坑的密度随过饱和度增加而增加 , 而纯晶体上的

蚀刻坑的密度几乎为常数。含杂质晶体中平底蚀坑的

主要来源是杂质 ;“深”平底蚀坑的起源是杂质诱发的

线缺陷。形成平底蚀坑所需要的溶液不饱和度比形成

深平底蚀坑所需要的不饱和度低 , 这表明平底蚀坑引

起的应变比深平底蚀坑大。深平底蚀坑的位置不受平

底蚀坑的影响。

　　本研究组最近开展了光学方法对杂质 ( F2溶菌酶 )

引起的晶体蚀刻坑的研究。初步结果表明蚀刻坑的数

密度在商品化 HEWL和高纯度 HEWL晶体表面存在一

个数量级的差异 , 结果如图 2所示 , 而且蚀刻坑的数

密度和分布随杂质浓度而变化 , 其变化规律符合

Tanahashi等 [ 43 ]给出的点缺陷密度和杂质浓度间的关

系 , 结果如图 3所示。由于晶体表面的溶解过程为生

长过程的逆过程 , 而晶体表面平底蚀刻坑的来源为溶

液中的杂质 , 因此由蚀刻坑密度随杂质浓度的变化 ,

随着杂质浓度的增加 , 晶体中结合的数量非线性增加 ,

我们可以推测杂质在晶体中的结合情况。类似于溶菌

酶晶体 {101}面二聚体颗粒的吸附 [ 35 ]。这就表明杂质

并不仅仅以其单分子的形式吸附到晶体表面 , 而是伴

随着某些反应 , 比如聚集。进而 , 我们对溶菌酶晶体

{110}面生长速度和平底蚀刻坑密度间的关系进行了

探讨。平底蚀刻坑密度 ,亦即晶体中结合的杂质的含量

随着晶体 { 110}面法向生长速度的增加而下降。这里

的结果可借助小分子晶体生长过程中杂质结合模型得

到解释 :平衡吸附模型 [ 44 ]和 B ruton2Prim2Slichter模

型 [ 45 ]。另外不同生长层杂质的结合情况也可通过蚀刻

坑的数密度和分布随时间的变化推断出来。这既解决

了 AFM观测过程中对样品的干扰 , 也避免了荧光显微

镜对观测样品的苛刻要求 (详见后文 )。采用此方法的

研究工作目前仍在进行中。

图 2　通过相差显微镜观察的溶菌酶晶体

{ 110}面蚀刻后的形貌图

( a) 商品溶菌酶 (纯度 98. 5% ) ( b ) 高纯度溶菌酶 (纯度

99. 99% )生长条件 : 溶菌酶溶液均为 40mg/m l, F2溶菌酶 : 100nM,

NaCl: 25mg/m l; HAc2NaAc缓冲溶液 : 50mM (pH4. 5) ; 蚀刻温度 :

33℃; 图中标尺 : 50μm

Fig. 2　Photom icrographs of the morphology of etch pits

on {110} face of tetragonal lysozyme crysta ls taken

by pha se con tra st m icroscopy

图 3　溶菌酶晶体 { 110}表面平底蚀刻坑密度随

F2lysozym e浓度变化关系曲线

F ig. 3　The den sity of fla t etch p its on { 110} face of

tetragona l lysozym e crysta ls a s a function of

F2lysozym e concen tra tion in solution

2. 4　杂质在晶体中的重新分配

　　结晶过程中杂质在晶体中的重新分配会在晶体中

产生应变和缺陷 , 从而降低晶体质量。对杂质重新分

配现象的研究 , 有助于揭示杂质在晶体中的结合机制、

控制杂质在晶体中的数量并获得高质量晶体。Vekilov

等对晶体中结合的无机杂质 (沉淀剂 )进行了定量研

究 , 发现从杂质溶液中长出的 HEWL晶体中盐和杂质

富含区的中心直径约为 40μm, 其上结合的盐浓度比

后来生长部分要大得多 [ 31 ]。研究人员采用高效液相色
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谱、电泳、电喷雾电离 质 谱、紫 外 分 光 光 度 计

等 [ 12, 14, 16, 26, 27, 31, 39, 46～48 ]对晶体中大分子杂质的重新分配

进行了研究 ,结果表明结构上相关的杂质在晶体中大

量结合 , 而不相关的杂质被生长出的晶体排斥在外。

但由于上述方法对杂质的重新分配仅能得到定性结

果 , 而且不能实时原位观察 , 某些方法还需要大尺寸

的晶体 , 因此 , 在此基础上 , 开展了荧光方法对杂质重

新分配的研究 [ 1, 12 ]。通过在 HEWL晶体生长溶液中加

入不同杂质 , 发现不同杂质在晶体中优先结合的位置

不同。杂质的荧光强度反映出结合进入 HEWL晶体中

杂质的浓度。该方法可定量得到晶体中局部杂质的精

确浓度和不同生长条件下同一晶体中杂质的浓度。但

这种方法的不足在于晶体的厚度必须始终保持一致 ,

因为所检测得到的荧光强度为整个晶体中的总强度。

近一、二年 , 在荧光法的基础上 , 利用共聚焦激光扫描

显微镜沿 Z轴方向高分辨率的特性 , 开发了荧光显微

镜和共聚焦激光扫描显微镜联用设备 , 可非破坏性地

原位研究晶体中杂质的重新分配 [ 49 ]。采用此方法得到

的图像非常清晰 , 而且可以三维重构。但此法要求较

苛刻 , 如必须在同一结晶学方向延 Z轴在相同的聚焦

点观察晶体、整个观察过程中都必须对晶体中心平面

观察以便分析总的杂质含量。因此这种观察方法不适

合研究通过悬滴法生长的晶体。在此基础上 ,

Yoshikazu等 [ 49 ]发展了一种埋入法来分析蛋白晶体内

部杂质的分布。将含荧光标记的杂质用戊二醛固定和

树脂包埋 , 在生长出晶体后将晶体切片后用共聚焦激

光显微镜观察。由于切片内晶体结构保持生长时的状

态 , 因此通过不同的切片可推断出整个晶体内部杂质

的分布。此方法的优点是 , 由于戊二醛主要和丝氨酸

残基反应 , 包埋法可广泛用于几乎所有含丝氨酸残基

的蛋白晶体。

3　微观水平上杂质的影响

　　微观研究能有助于更深刻了解杂质产生影响的机

理。扫描探针技术的发展 , 已经使得对溶液中蛋白晶

体生长表面在分子和亚分子水平上成像成为可能 , 这

些研究提供了有关生长台阶和表面点缺陷分子结构的

初步定性结果 [ 50, 51 ]。Konnert等 [ 52 ]在蛋白晶体表面第

一次观察到单个分子特征并尝试性地确定了晶体表面

结构。随后在分子水平上研究人员研究了导致相对完

整蛋白质晶体的机制 [ 51, 53～56 ]
, 但对于杂质导致的缺陷

形成过程研究较少 [ 57～60 ]。

　　Yau等 [ 25, 61 ]利用 AFM研究了铁蛋白结晶过程中

微观不均一性杂质导致缺陷形成的分子机制 , 发现晶

体表面含有三种类型的缺陷 : 单个分子位点空位 , 三

空位和含二聚体的三空位。此外空的和含聚集体的三

空位会在下一生长层产生单个空位和三空位 , 单个的

空位通常在下一层中复制。“空位柱”可通过结合一个

分子而终止。这些“烟状的”空腔的平均长度大约为 5

个晶体层。空位周围的分子从它们的结晶学位点移动

了大约 0. 1个分子大小 , 移动拉紧了晶格 , 从而在晶

体大于 200μm时 , 积累的应变通过塑性变形分解 , 晶

体分裂成大小为 20～50μm的马赛克块 , 马赛克出现

的临界大小近似为 200μm。该临界值和去铁铁蛋白类

似 [ 27 ]
,并且非常接近于 HEWL的值 [ 11 ]。另外他们还证

明了采用 AFM端头单分子操纵可以将缺陷复原为正

常的晶格。

　　另外 , 值得一提的是近年来发展起来的全内反射

荧光显微观察技术 ( TIRFM )。将杂质分子进行荧光标

记 ,就可以追踪杂质分子的运动过程 , 这为在分子水平

上研究杂质的吸附和结合动力学 , 揭示杂质的作用机

制奠定了基础 , 可以预见该方法在不久的将来将会得

到越来越广泛的应用 [ 62, 63 ]。

4　总结与展望

　　综上所述 , 研究人员就结构相近的杂质对蛋白质

晶体的影响在宏观、亚微观和微观水平上进行了多方

面的研究 , 得到了很多重要的、具有启发性的结论。但

绝大多数研究还停留在宏观和亚微观水平。由于蛋白

质晶体生长条件不易摸索且生长过程比较复杂 , 加之

目前研究技术和方法的局限性 , 大部分研究还主要停

留在定性阶段 , 定量的研究还很少。另外 , 杂质对晶体

质量的影响 , 尤其是缺陷形成的研究还没有深入进行。

从现有的文献来看 , 关注较多的是球蛋白 , 包括

HEWL、胰岛素和 (去铁 )铁蛋白晶体结晶过程中结构

上相关杂质的影响 ,包括形态、生长动力学、质量等 , 而

没有涉及纤维状蛋白和膜蛋白的相关研究。单就

HEWL晶体而言 , 杂质对 HEWL晶体影响的研究还主

要集中在四方晶习 , 对其他晶习比如正交、单斜、三斜

晶等的研究较少。

　　从蛋白晶体生长的研究进程来说 , 不断与其他学

科交叉 , 借鉴和吸收其他研究领域的一些概念和方法 ,

才能获得进一步发展的动力。比如应用光散射和胶体

科学探索蛋白溶液中分子间的相互作用和晶体成

501



中国生物工程杂志 China B iotechnology Vol. 27 No. 12 2007

核 [ 64 ]
;运用流体动力学方法来描述晶体生长溶液中对

流 2扩散供给场 [ 65 ]
; 蛋白质工程领域的位点突变和化

学修饰方法来揭示微观不均一性杂质的作用机制 [ 9 ]
;

将传统的剪切和抛光加工并与交联技术结合起来研究

晶体内部荧光杂质的分布 [ 49 ]
; 首先用于无机晶体和表

面科学研究的干涉和扫描探针技术可以在分子水平上

揭示蛋白晶体生长过程 [ 38, 66, 67 ]
; 再比如 , 将材料科学

研究中经常使用的急速降温和退火应用到蛋白质晶体

研究中 ,促进晶体质量的提高 , 在晶体中形成较大的堆

积良好的区域 [ 68 ]
; 还有采用材料科学研究中的压痕方

法研究蛋白质晶体的维氏硬度 [ 69, 70 ]等等。总之 , 随着

学科间的交叉渗透和研究的深入 , 必将有助于在分子

水平上进一步从不同角度揭示杂质的作用机制 , 寻求

蛋白质晶体生长的优化措施和方法 , 生长出可用于结

构解析的高质量晶体 , 为理解蛋白质分子的功能和作

用机制奠定基础。
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A Rev iew of Stud ies on the Influence of Im pur ities on Prote in Crysta l

L IU Xing2yu　DA I Guo2liang　WANG Su2jing
(NationalM icrogravity Laboratory, Institute of Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Beijing　100080, China)

　　Abstract　A review of studies on the influence of impurities on p rotein crystallization is given. The possible

sources of impurities and its effect on the p rotein crystallization are p resented. The effects of impurities on p rotein

crystallization, including nucleation, macroscop ic morphologies, m icroscop ic surface morphologies, growth rates,

kinetics, quality, and repartitioning of impurities are reviewed.

　　Key words　Protein crystallization　 Impurities　 Influence
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